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10 Si-NPN-Leistungstransistoren

o 10 Si-PNP-Leistungstransistoren

e
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1 EVP 10,70 M
ECB

veb mikroelektronilcanna seghers«<neuhaus
" im veb komkinat mikroelektronik




Inhalt: a) 10 Stiick Si-NPN-Leistungstransistoren
b) 10 Stiick Si-PNP-Leistungstransistoren

Kennzeichnung: a) = NPN b) = PNP

Daten der Transistoren:
I lcso l _g 300 nA bei UCB =20V

I U(BR)ch | __>= 15V bei |c = 10 mA
| U@preso| = 4V beilg =10pA
h21E z 20 bei UCE =72 V, IC = 150 mA

Pt ohne Kiihlung = 1,2 W

veb mikroelektronik >anna seghers«neuhaus
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